












































































































































专利名称(译) TFT矩阵基底以及有源矩阵寻址液晶显示器件

公开(公告)号 CN1402538A 公开(公告)日 2003-03-12

申请号 CN02127779.6 申请日 2002-08-05

申请(专利权)人(译) 日本电气株式会社

当前申请(专利权)人(译) 日本电气株式会社

[标]发明人 世良贤二
奥村藤男

发明人 世良贤二
奥村藤男

IPC分类号 G02F1/1362 H04N5/74 H04N5/335 H04N9/30 H04N53/35

CPC分类号 H01L27/12 H01L29/78633 G02F1/136209 G02F1/136227

优先权 2001235699 2001-08-03 JP

其他公开文献 CN100409087C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供了一种TFT矩阵基底，它有效地阻挡了朝向TFT的有源层传播的光。
具有图案的第一遮光层以这样一种方式形成于一个透明板和TFT之间，
以便与TFT的有源层相重叠。形成具有图案的第三遮光层，以便覆盖相
对于TFT来说是位于所述板的对侧上的TFT。第三遮光层具有沿着所述矩
阵的行延伸的第一部分，以及沿着其列延伸的第二部分。具有图案的第
二遮光层形成于所述第一遮光层和TFT之间。第二遮光层具有吸光特
性，它会吸收进入所述基底内侧的光。可以在TFT和第三遮光层之间，
额外提供一个形成图案的、具有吸光特性第四遮光层。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ebb3fa46-6908-4a4a-8670-adc510476858
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019067099/publication/CN1402538A?q=CN1402538A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1402538

